FUNDAMENTOS FISICOS Y TECNOLOGICOS 19-11-2021 A

Examen Final:
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1. Calcule V,, V  y V,.
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Ips= k( Vg — Vy )? (Sat.) 2600

2. Halle el valor logico de las salidas S; y S, en funcion de las entradas A, B y C. Muestre
claramente como se obtienen los distintos valores légicos.
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3. Calcule V, en funcién de la entrada V.
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Puntuacién aproximada: 4,1 - 2,3 - 3,6
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2. Halle el valor légico de las salidas S; y S, en funcion de las entradas A, B y C. Muestre
claramente como se obtienen los valores de S; y S,,.
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3. Calcule V, en funcién de la entrada V.
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